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(54) KẾT CẤU CUỘN CẢM DỌC



(21) 1-2020-03324 

(57) Sáng chế đề cập đến kết cấu cuộn cảm dọc. Cụ thể là, kết cấu cuộn cảm dọc 

bao gồm lớp nền nhiều lớp thứ nhất tạo thành phần thứ nhất của kết cấu cuộn cảm 

dọc và lớp nền nhiều lớp thứ hai tạo thành phần thứ hai. Mỗi lớp nền nhiều lớp 

bao gồm nhiều đường mạch thứ nhất được nhúng trong một lớp của lớp nền nhiều 

lớp, nhiều cột dọc thứ nhất, và nhiều cột dọc thứ hai. Mỗi cột dọc thứ nhất được 

nối với đầu thứ nhất của đường mạch thứ nhất tương ứng, và mỗi cột dọc thứ hai 

được nối với đầu thứ hai của đường mạch thứ nhất tương ứng. Lớp nền nhiều lớp 

thứ hai được gắn lên trên lớp nền nhiều lớp thứ nhất sao cho mỗi cột dọc thứ nhất 

của lớp nền nhiều lớp thứ nhất được nối với cột dọc thứ nhất tương ứng của lớp 

nền nhiều lớp thứ hai, và mỗi cột dọc thứ hai của lớp nền nhiều lớp thứ nhất được 

nối với với cột dọc thứ hai tương ứng của lớp nền nhiều lớp thứ hai. 
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